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FARKLI UYGULAMALAR iCiN
PVD VE CVD
KAPLAMA SISTEMLERI

www.vaksis.com

* PVD: Physical Vapor Deposition
» CVD: Chemical Vapor Deposition
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Kimyasal Buhar Biriktirme Sistemleri

Kimyasal buhar biriktirme (Chemical Vapor Deposition: CVD)
sistemleri uzun villardir, ince film ve kaplamaya yonelik —ve
artik klasik olarak adlandinlabilecek— optik, elektronik ve
mikromekanik alanlarinda ¢ok yaygin olarak kullanilmaktadir.
Bununla birlikte CVD sistemleri, son yillarin popiiler
konularindan olan, esnek elektronik ve esnek sensor teknolojileri
alanlarinda da, “simdilik” ozellikle arastirma ve gelistirme
faaliyetlerinde, yogun olarak kullanilmaya baslanmistir. Bilindigi
gibi, kimyasal buhar biriktirme yontemi ile alttaslar iizerine
grafen ve karbon nano-tiip (CNT) iretiminin yani sira, uygun
tasiyict  gaz molekiilleri  kullanarak; ZnO, GeO, gibi
malzemelerden, nano boyutlarda tel ve benzeri yapilar da
(nanotel) tiretilebilmektedir.

Son zamanlarda olduk¢a popiiler olan bu alanda VAKSIS,
Hollanda’mn  Eindhoven kentindeki bélgenin en gelismis
“Uygulamah Bilimsel Arastirmalar” laboratuvarlar i¢in ozel
olarak bir kimyasal buhar biriktirme cihazi tasarlayip iiretmis ve
Temmuz 2016 ayi icerisinde teslimatimi ve kurulumunu
gerceklestirmistir.

Uretilen cihazda dort farkli gaz ve buhar, reaksiyon alanina
kontrollit olarak verilmektedir. Bu gazlar i¢in kismi gaz
basinglarm  6lgmeye olanak saglayan basingolgerler ve
zehirli/patlayic1 gazlar igin sensorler de eklenmistir. Kuvars
tiipten olusan vakum odasi 6zel tiretim firin iginde infrared (IR)
lambalar ile ¢ok kontrollii olarak isitilmaktadir. Bu firinla,
tizerinde ince film biiytitecek alttas, (vakum veya kontrolli
atmosfer ortaminda) saniyede 100°C’ye varan hizlarla homojen
olarak 1000°C’ye kadar isitilmaktadir. Bu hizla isitildiginda dahi
hedef sicakhigindan sadece +0,5°C sapan o©zel bir tasarim
yapilmustir.

Cihaz ile ilgili detayli bilgi bir sonraki sayfada mevcuttur. Daha
fazla bilgi ve sorularimz i¢in her zaman bizimle iletisime
gegebilirsiniz.

Saygilarimla,
Baybars ORAL
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yeni Urln
CVD-handy / tube

Sistem uygun alttaglar tizerine grafen ve karbon nano-tiip
(CNT) Uretmek icin 6zel olarak tasarlanmistir. Uygun tasiyici
gaz molekdilleri ile ZnO, GeO gibi malzemelerden nanowire
da Uretilebilmektedir.

Sistemin vakum kazani kuartz tipten
olugsmaktadir ve kuartz tip infrared (IR)
lambalar ile isitilmaktadir,  Cihaz,
bilgisayar Gizerinden tam otomatik olarak
kullanilip kontrol edilmektedir.

Teknik Ozellikler

Vakum Duzeyi < 1x10% Torr
Sizdirmazlik Dizeyi < 10° Torr

Kuvartz Tap Capi: 130 mm

Maksimum Sicaklik: 1000 °C

Sirekli Caligma Sicakhgi: 950 °C
Isitma Bolgesi Uzunlugu: min. 200 mm
Gaz Akig Kontrolcii Sayisi: min. u¢ adet
Vakum Pompasi = 20 m?/sa mekanik
Basing Olgiimii: Pirani ve kapasitans manometresi
Kontrol: Tam otomatik

Yiikleme: Kuartz tipln bir ucundan
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etkinlikler

12. Teknoloji Odlilleri
Istanbul, Tarkiye (30 Mayis 2016)

hito://www.teknoloji.org.tt/

Tarkiye Bilimsel ve Teknolojik Aragtirma Kurumu
(TUBITAK), Tiirkiye Teknoloji Gelistirme Vakfi (TTGV) ve
Tark Sanayici ve isadamlarn Dermegi'nin (TUSIAD),
Tarkiye'nin teknoloji geligtiren Ulkeler arasinda yer
almasini saglamak, yenilikgi Grinlerin geligtiriimesini
tegvik etmek amaciyla 12'ncisini gerceklestirdigi
Teknoloji Odiilleri’nde Vaksis, "Giines Isigindan
Elekirik Enerjisine: GUnEr" projesi ile odulu ald.

Calisma konusu cihaz GunEr, Tarkiye'nin ilk
endustriyel seviyede kristal katmanl ince
film glneg hicrelerini tretmek icin ihtiyac
duydugu “ince Film Gunes Hiicresi Uretim
Sistemi"dir. Ar-Ge calismalan Vaksis ve
ODTU GUNAM (Giines Enerjisi Arashrma ve
Uygulama Merkezi) isbirliginde
gerceklestiriimigtir. Sistem buyluk boyutta
tek alttag (Substatlar) Uzerine kaplama
yapabilen bir cihazdir.

GunEr hem fiziksel (PVYD) hem de kimyasal
buhar biriktirme (CVD) tekniklerini birlikte
iceren Turkiye'de tasarlanip uretilen ilk ve
tek silisyum katmanl ince film glnes
hucrelerini  Ureten sistemdir. Calisma
konusu vakum teknolgjileri, plazma
teknolojileri, malzeme bilimi, yenilenebilir
enerji ve nanoteknoloji gibi ¢coklu disiplini
barindirmaktadir.  Uluslararasi  alanda
urdnin  ficarilegtirime  potansiyeli cok
yuksektir.

'_i')dul téreni 30 Mayis 2016 tarihinde Wyndham Grand
Istanbul Levent Hotel'de gerceklestirildi. Tum finalistleri
tebrik ederiz.
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2nd International Conference on

Perovskite Solar Cells and Optoelecironics
(PSCO-2016) Cenova, ltalya (26-28 Eylul 2016)
hitp.://www.psco-conference.org/

ikinci uluslararasi perovskite konferansi italya’nin
Cenova kentinde dizenlenecektir.

Vaksis etkinligin katiimcisi ve sponsorlanndan

olacak, Vaksis Perovskite sistemleri hakkinda detayli
bilgi aktaracakhr.

MRS Gz Toplantisi & Fuarn
Boston, ABD (27 Kasim-2 Aralik 2016)

hitp:/fwww.mrs.org/fall2016/

2016 yih MRS Gz Toplantist 27 Kasim - 2 Aralik

tarinleri arasinda Amerika Birlesik Devietleri'nde 2016 MR[s]
Massachusetts, Boston'da gerceklestirilecekdir. FALL MEETING
& EXHIBIT ,‘

Vaksis fuar alaninda 809 numaral standda ilgili
katlimcilar ile bulusacak ve Vaksis cihazlan
hakkinda detayl bilgi aktaracaktir.




